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Формирование и свойства слоев пентоксида тантала.

Цель работы заключалась в  синтезе пленок  пентоксида тантала  на кремнии и оксиде кремния   и исследовании   свойств  сформированных структур кремний-диэлектрик.
Были получены    пленки пентоксида тантала различной толщины и  изучены основные электрофизические свойства сформированных структур: знак эффективного встроенного заряда в диэлектрике (-4,11·1011 см-2),  величина  относительной диэлектрической проницаемости  (~13,5) и поля пробоя (Eпр ≥ 12 МВ/см) пленок  пентоксида тантала. Были получены   спектры фотолюминесценции пленок  пентоксида тантала, которые в  совокупности  с результатами  электрофизических исследований позволили предложить модель их электронного строения.
